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a una carga y la potencia de la radiaci6n solar incidente, de valor Is . Seel' siendo Is la
irradiancia y Seella superficie de la celula.
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Observese la influencia de FF en la eficiencia de una celula solar.

4.3.2. Efectos de Ja irradiancia y Jatemperatura

En la pn'ictica las celulas solares no operan bajo las condiciones de certificaci6n
estandar. Los dos parametros de mayor influencia sobre la curva 1-Yde una celula foto-
voltaica seran la irradiancia y la temperatura. Por un lado, dado que la corriente de car-
gas generadas a partir de la radiaci6n luminosa es proporcional al fIujo de fotones con
energia superior a la anchura de la banda prohibida (gap), la intensidad de cartacir-
cuita de una celula solar es directamente proporcional ala intensidad de la iluminaci6n
incidente: ante un determinado aumento 0 disminuci6n porcentual de la iluminaci6n,
la intensidad se ve modificada con un cambio porcentual similar en el mismo senti do,
segun pone de manifiesto la figura 4.11. En cambio, la tension en circuita abierta no
experimenta grandes variaciones al modificarse las condiciones de la radiaci6n solar.
En consecuencia, la patencia generada es practicamente proporcional a la irradiancia
(figura 4.12). Estos hechos tienen consecuencias interesantes. Por una parte, la prop or-
cionalidad con la irradiancia permite el calculo de la producci6n diaria facilmente,
como se planteara mas adelante. Por otra parte, la estabilidad de las tensiones facilita el
disefio de m6dulos para conseguir tensiones determinadas aunque las irradiancias sean
pequefias. Con todo, a irradiancias inferiores a 200 Wm-2 la producci6n de las celulas
de silicio monocristalino es practicamente despreciable.
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Figura 4.11. Oependeneia de las eurvas 1-V de una eelula fotovoltaiea eon la irradianeia solar.


